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V souladu s platnou metodikou Ufadu viady

CR je uplatfiovan funkéni vzorek.

Funkéni vzorek vznikl v pfimé souvislosti
s feSenim projektu SGS-2024-005.

Pro aplikace ve fyzikalni instrumentaci,
obzvlasté pfi méfeni ve  védeckych
experimentech, nastava pozadavek na
spinané zdroje, obzvlasté snizujici ménice,
schopné pracovat ve statickém magnetickém
poli. Z toho vyplyvaji specifické pozadavky na
jejich konstrukci. Cely obvod je navrzen
z komer¢nich soucastek a nevyuziva zadné
specializované obvody (ASIC). To predstavuje
vyhodu z hlediska opakovatelné vyroby a

snadné dostupnosti.

Zapojeni ménice: V ménici nesmi byt pouzita
indukénost s feromagnetickym jadrem. Tato je
nahrazena vzduchovou civkou, kterd ma
podstatné niz8i indukénost. Pro spravnou
funkci méniCe je tak tfeba mnohem vySSi
spinaci frekvence, z divodu omezeni ztrat.
Zapojeni se sklada z komeréniho PWM
fidiciho obvodu LM5141-Q1, pllmastku GaN
tranzistord a pfrislusného hradlového budice.
Pro pomocné napajeni je pouzit linearni
regulator. Obvod je navrzen pro vstupni
napajeci napéti vrozsahu 10-48 Va

maximalni vystupni proud 7,2 A.

Vzduchova civka: Hlavni  indukénost
snizujiciho meéni¢e je vzduchova, a je
zkonstruovana jako planarni pfimo na desce
plo$ného spoje. Optimalizaci této indukénosti
byla vénovéana zvlastni pozornost, jelikoz
ovliviiuje  parametry ménie, z pohledu

ucinnosti a elektromagnetické kompatibility.



